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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBER1CHT 

I. Grundlage des Berichts 



Beschreibung, Seiten 

1- 8 

Anspruche, Nr. 

2- 10 
1 

Zeichnungen, Blatter 

1/4-4/4 



in der ursprflnglich eingereichten Fassung 

In der ursprunglich eingereichten Fassung 

eingegangen am 15.12.2004 mitSchreiben vom 13.12.2004 

in der ursprflnglich eingereichten Fassung 



zur Verfiigung bzw. wurden in dieser Sprache 



D ******.N Mh * fe , 

□ die Ve^entlichunas^che der international Anmeldung (nach Rege, 48 3(b)) 

□ ^^^nationalenAnmeldunginschnYtKcherFo^enthaltenlst ' ' 

□ be, der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist 

□ DieErklarunq daBdieinro m n, rf , u 9 Anmelde2e,tpunkt n,naus 9eht, wurde vorgelegt. 
Sequenzp"^ Srfassten '"formationen dem schriftlichen 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 
D Beschreibung, Seiten: 
D Anspruche, Nr.: 
D Zeichnungen, Blatt: 
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eingererchten Fassung hinausgehVn peg^oSc)? " " der urapiflnglicb 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

1. FeststeJIung ^ 
NeUh6it( ^ Ja: AnsprQche 4,7,8 

Erfinderische Tatigkeit (IS) ? a f = 

Gewerb,icheAnwendbarkeit(,A) 5? '' iSgSSi KS 

Nein: AnsprQche: 

2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe BeibJatt 
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Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

ASSADI A ET AL: FIELD-EFFECT MOBILITY OF POLYn 

SKSSSWSS?- ^ INSTITUTE 
SeKen 195-197, XPoSS^K.^S^f ,9 " (,9flM7 - 1 '* 

November 1993 H993.11 , 7 f o ™ B >-'SHERS, CH, CH, Bd. 255, 17. 
WO 01/470*4 A ^LTr?^ 3 ^ 002055362 ' SSN: 10S8 -™* 

KAWASE TAKEO « FR^S ~ « 

uACKsoN i»J^£K5^23 HAGEN KLAUK (US,; 

US-B1-6 326 288 (BORNEFELD RALF) 4. Dezem^r %> (2001 . 12 ^ 

intemetionalen Anmeldu™ WJS^£?» J?" *" 0f,enbar "Whalt der 
urn folgende Andemngen" AnrnS,de2e "P unkt Mnausgehen. E s handelt sioh dabei 
"ein Stromkanal, der u-und/oder maanderf6rmig isf 



D5 

D6: 
D7: 
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Die Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse des Artikels 6 PCT, weil der Anspruch 1 
nicht klar ist. 

Der in dem Anspruch 1 benutzte Ausdruck "ausbildbar ist" ist vage und unkiar und 
laBt den Leser uber die Bedeutung des betreffenden technischen Merkmals im 
Ungewissen. Dies hat zur Folge, daB die Definition des Gegenstands dieses 
Anspruchs nicht klar ist (Artikel 6 PCT). 



4 Die vorliegende Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(2) PCT, weil 
der Gegenstand der Anspriiche 1 -3, 5, 6, 9 und 1 0 nicht neu ist. 

4. 1 Der Gegenstand der Anspriiche 1 -3, 5, 6, 9 und 1 0 ist nicht neu angesichts der 
Offenbarung des Dokuments D1 (siehe Abbildungen 2, 4, 6 und entsprechenden 
Text). Es wird darauf hingewiesen, dass Dokument D1 auch offenbart (siehe 
Anspruch 3), dass die Elektrodenschicht den Stromkanal ganz uberdeckt und auch 
zumindest zusatzlich einen Teil der ersten Elektroden im Bereich 0-20 Mikrons. 

4.2 Der Gegenstand der Anspriiche 1 -2 ist nicht neu angesichts der Offenbarung jeweils 
der Dokuments D2 (siehe Abbildungen 4,5 und entsprechenden Text), D3 (siehe 
Abbildung 1 und entsprechenden Text) oder D4 (siehe Abbildung 1 und 
entsprechenden Text). 



Die abhangigen Anspriiche 4, 7 und 8 enthalten keine zusatzlichen Merkmale, die in 
Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den diese Anspriiche 
riickbezogen sind, zu einem auf erfinderischer Tatigkeit (Artikel 33(3) PCT) 
beruhenden Gegenstand fuhren konnten, da eine Strukturierung der Halbleiterschicht 
eine Fachiibliche MaBnahme ist, urn Crosstalk Oder Leckstrdme zu verringern (siehe 
z. B. D7, Abbildung 4 und entsprechenden Text; D8, Abbildung 3 und 
entsprechenden Text). 
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Neuer Patentanspruch 1 : 

Organischer Feldeffekttransistor (OFET), zumindest eine erste 
Elektrodenschicht mit Source- und Drain-Elektroden (1,2 und 5,7) eine 
halbleitende Schicht, eine Isolatorschicht und eine zweite Elektrodenschicht 
(8 und 13) umfassend, bei dem in der ersten Elektrodenschicht eine der 
Elektroden, Source Oder Drain die jeweils andere bis auf eine Seite Oder 
Stelle, die Anschlussseite oder -stelle dieser Elektrode, 2-dimensional 
umschlieBt, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

ein u- und/oder maanderformiger Stromkanal (3,6) in der halbleitenden 
Schicht ausbildbar ist, der an einer Seite einer Elektrode der ersten 
Elektrodenschicht beginnt und endet. 



GEAENDERTES BLATT 



